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P3HT（p型半導体材料）
ポリ-3-ヘキシルチオフェン

PCBM（n型半導体材料）
フェニル-C61-酪酸メチルエステル図1 高加速電圧 300kV

図2 低加速電圧 30kV

概要

p型・n型材料の混合膜を使用するバルクへテロ接合型太陽電池では、高効率化のために膜内の材料
の混合状態を適切に制御する必要があります。密度が低い膜（有機膜など）においては、TEM専用機を
用いた高加速電圧(数百kV)では電子線の透過能が高いためにコントラストをつけることが困難です。
一方、わずかな密度の違いが反映される低加速電圧のSTEM像観察では膜内の混合状態が明瞭に観
察できています。
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低加速電圧のSTEMを用いると有機膜のわずかな密度の違いが観えます

測定法 ：SEM・TEM
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：組成分布評価・形状評価
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